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(a) Si + 2HF + ( 2-n )h+ - Sin + 2H +ne- Soulttion O H, Release
(b) 2SiF, > Si* + SiF,

(c) SiF, + 2HF - H,SiF, (-k i3 144 )
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(d) Si + 2HF + (2-a) h* > SiF, + 2H* + ae’ —
(e) SiF, + 2HF > SiF, +H, H,# 3 A
(f) SiF, + 2HF = H,SiF, BN G . -
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(g) Si + 4HF + (4-b ) h* = SiF, + 4H* + be > e Sinpl il s 10 15 20
(h) SiF, + 2HF - H,SiF, ) AR 53 )
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